
廊坊回收TOSHINA东芝内存颗粒BGA 回收工厂IC芯片

产品名称 廊坊回收TOSHINA东芝内存颗粒BGA
回收工厂IC芯片

公司名称 深圳市龙岗区鑫万疆再生资源商行

价格 66.66/件

规格参数 品牌:ADI,TI,ST,NXP
封装:QFP,SOP,BGA
产地:进口,国产

公司地址 深圳市福田区华强北电子市场

联系电话 19146466062 19146466062

产品详情

  廊坊回收TOSHINA东芝内存颗粒BGA 回收工厂IC芯片    大量回收电子元器件，IC芯片，内存，二
三极管，CMOS芯片，内存芯片，闪存IC，电脑CPU芯片，电解电容，IC芯片，三极管，内存，工厂电
子料，库存IC，芯片，继电器，笔记本内存条，CCD图像IC，工厂芯片，集成电路，显存IC，触摸芯片
，电子元器件，电容，电脑芯片，高通IC，CCD图像芯片，IC，内存BGA，电子零件，直插三极管，D
DR4内存IC，工厂IC芯片，无线网卡，模块，蓝牙模块，功放管，库存废电子料，单片机IC，摄像芯片
，内存IC，内存条，电脑CPU，电脑内存芯片，库存电子，IG模块，CMOS图像IC，NAND内存芯片，
工厂呆滞电子料，摄像IC，电脑IC，手机EMMC字库芯片，贴片电容，等等各种电子元器件，库存IC电
子料 回收工厂IC芯片  回收TOSHINA东芝内存颗粒BGA    
NVIDIA芯片回收、收购英飞凌芯片、松下继电器回收、收购Texas Instruments德州IC芯片、回收东芝内 
存、收购服务器CPU、回收TOSHINA东芝DDR4内存芯片、赛灵思BGA回收、PIC单片机收购、收购Sams
ung三
星内存条、intel固态硬盘收购、收购镁光EMMC字库、回收TOSHINA芯片、回收尼吉康电容、收购
Broadcom芯片、回收海力士SK Hynix芯片、Samsung内存颗粒回收、收购Micron内存芯片、Samsung内存 
回收、收购尔必达内存、Micron镁光DDR3内存芯片回收、精工芯片回收、收购SD卡、收购Samsung芯片
、
收购SanDisk内存卡、ST芯片收购、收购Qualcomm芯片、IR芯片收购、英飞凌三极管收购、回收库存电
子 芯片、收购镁光DDR4芯片、回收黑金刚电容、TOSHINA内存FLASH回收、MICROCHIP芯片IC回收
、YAGEO电 容收购、回收东芝光耦、赛灵思BGA收购、回收黑金刚电容、回收闪迪芯片
回收TOSHINA东芝内存颗粒BGA  回收工厂IC芯片    CP2102N-A01-GQFN28R、DAC7311IDCK、SN
74LVC2T45QDCURQ1、CS5463-ISZ、KMQX10013M-B419、LM124DR、IRF540NS、KLM4G1FETE-B041、
LM833MX、MMA92、TPS25910RSAR、TEA1791T、TC358778XBG、SN74HC04N、PEX8608-BA50BC、MS
P430F2013IPWR、SMBJ6.0A、SN74CLV3126PWR、MAX3094EEUE、AD8310ARM、WS2812B、TPS65270R
GER、SGC2463Z、STC12C5A60S2、XC2C128-7VQ100C、10118194-0001LF、AD8610ARZ、ADN8830ACP
Z、ADNS-9500、MOC3022M、MBR130T1G、LT1086CM、LT4356IDE-1、PA1A-24V、PBSS4350T、BQ403
20、LT1933ES6、KSZ8081RNBIA、AT45DB642D-TU、ADUM3201ARZ、AM26LS31CN、IRF2804PBF、H5
007NLT、AS186-302LF、PIC12F510-I/SN、K4B2G1646E-BCK0、LF398N、IS42S16400J-7TL、KTY82/210 电



阻率的计算公式：ρ=RS/l。其中ρ为电阻率——常用单位ΩmS为横截面积——常用单位㎡R为电阻值—
—常用单位ΩL为导线的长度——常用单位m电阻率的另一计算公式为：E/Jρ为电阻率——常用单位Ωm
m2/mE为电场强度——常用单位N/CJ为电流密度——常用单位A/㎡（E，J可以为矢量）可以看出，材料
的电阻大小与材料的长度成正比，而与其截面积成反比。简介：电阻率是用来表示各种物质电阻特性的
物理量。某种物质所制成的原件(常温下20°C)的电阻与横截面积的乘积与长度的比值叫做这种物质的电
阻率。 

北京回收STC单片机 回收工厂呆滞IC芯片
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